










































































































































专利名称(译) 基于吲哚的化合物和包含其的有机发光二极管

公开(公告)号 US20140291634A1 公开(公告)日 2014-10-02

申请号 US14/084404 申请日 2013-11-19

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SHIN DONG WOO
KIM SEUL ONG
KWON O HYUN
HAN KYUL

发明人 SHIN, DONG-WOO
KIM, SEUL-ONG
KWON, O-HYUN
HAN, KYUL

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/50 H01L51/0072 C07D209/08 C07D209/14 C09K11/06 C09K2211/1029 H01L51/0054 H01L51
/0055 H01L51/5012

优先权 1020130032365 2013-03-26 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供由下式1表示的基于吲哚的化合物，和包含该基于吲哚的化合物的有
机发光二极管。 在式1中，Ar 1，R 1至R 8和n与说明书中定义的相同。
具有包含式1的吲哚基化合物的有机层的有机发光二极管可以具有低驱动
电压，高发光效率和长寿命特性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8dfdf36e-b001-4b1e-a753-3da2fc973f7a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051619914/publication/US2014291634A1?q=US2014291634A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140291634%22.PGNR.&OS=DN/20140291634&RS=DN/20140291634

